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2. Radiation-stimulated processes in silicon transistor thermosensors

Реферат:
1. Робота присвячена дослідженню та встановленню закономірностей змін основних електрофізичних
характеристик кремнієвих транзисторних термосенсорів за дії радіаційного випромінювання, температури і
релаксаційних процесів, а також розробці рекомендацій щодо підвищення їхньої радіаційної стійкості.
Показано, що на початковій стадії опромінення поверхнева складова радіаційно-стимульованих змін домінує
над об'ємною, коли переважаючими є процеси радіаційно-стимульованого "заліковування" наявних
структурних дефектів в області p-n-переходу. Показано, що наявність вбудованого і прикладеного
електричних полів сприяє просторовому розділенню носіїв заряду. Запропоновано спосіб підвищення
радіаційної стійкості транзисторних термосенсорів.

2. The work is devoted to the research and establishment of regularities of changes in fundamental electrophysical
properties of silicon transistor thermosensors under the action of radiation, temperature and relaxation processes
as well as to the development of recommendations for the improvement of their radiation resistance. It is shown
that at the initial stage of irradiation a superficial component of the radiation-induced changes dominates a



volumetric one. A method of increasing radiation resistance of transistor thermosensors has been suggested.
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